
Lichtenitterdiode VOQA 23 | 

Die Lichtemitterdiode VQA 23 ist eine grünstrahlende GaP-Diode 

in diffuser, grüneingefärbter Allplast-Linsen-Verkappung mit 

5 mm Durchmesser, 

Die Diode ist vorwiegend für den Einsatz als Anzeige- und 

Kontrollelement in Frontplatten von Geräten und Anlagen vorge- 

sehen und kann durch eine Montageeinheit, bestehend aus Fassung 

und Klemmring, komplettiert werden. 

Unter der Annahme einer konstanten Ausfallrate beträgt die 

Lebensdauererwart bei mittleren Betriebsbedingungen hypothe- 

4Asch mindestens 107 Stunden, 

electronic 

Kenngrößen bdei , = 25 °% min, %yp« max, 
Lichtstärke172)3) 
dei IT = 10 mA VQA 23 :|'v 0,6 - = mecd 

VQA23B 1, 06 = m mod 

’ - - mo 
va23E L 2,00 = = mod 
VQA 23 F IV 3,00 - = med 

YaA236 1, &W5 e m- 008 
Durchlaß ich: 
bdei IF 51=0 JPM“°8 U, - - 2,6 Y 

8pem:sleiohstron 
bdei UF. = 5 V IR - = 100 /uA 

ÖLfn! jwinkel 
be1“?$. 10 mA ® 60 - - 9 

Wellenlänge des Maximums 
der spektralen Emission i 555 565 570 nm 

ektrale Strahl 
Tehäbreite O 405 “ 2 = ‘ 80 OB 

UL:l.chtatärkemessung erfolgt mit einem Öffnungswinkel von 15° + 3° 
2)Die Kennzeichnung der Lichtstärkegruppe befindet sich nur auf 
der Verpackung 

3):L|:|:ua::halb einer Verpackungseinheit ( 1000 Stück) beträgt die 
Gruppen%rgii;e der Lichtstärkegruppen B bis F bezogen auf 

17 min 
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VOA 23 electroNic 

min, wmaxX, 

Reduktionskoeffizient des “ 
Durohlaßgleichstromes : 
bdei ,$a = 55 vis 85 © —II - 0,67 mA/X 

Reduktionskoeffizient des 
rgla\-.:\.ven Spitzendurchlaß- 
strome 
bei 4n = 55 bie 85 ° —Kr - 2,2 %X 

Temperaturkoeffizient der 
relativen I..:l.cht;sbärkeo 
bdei .‚9» = 25 bis 85 *0 n S . - 1,0 %IX 

Grenzwerte 

Durchlaßgleichstrom 
vbei dn = -25 dis 55 ° Ip - 30 mA 

Spitzendurchlaßstrom Reriod.4) 
bei = =25 Dis 55 90 e - 1400 mA 

eich! ; 
S£ %. 355 bis 85 °0 Da . 5 Y 

Betriebstemperaturbereich DA =25. 85 °g 

Lagerungstemperaturbereich '1}„ =50 50 %9g 
Ffür Lagerung bis zu 30 Tagen 6 

“t s 100/ua; Ta 43 103 abweichende Tastverhältnisse nach 

Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender, 
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eleCHOoNIC 

Kennzeichen 
Katode 

— 1@ 175410 

14 max. 
< 

W 
n — L _X i 

/ 
n 
©! tötbar 1 

8,640,2 @5,840,2 

19,5 * 10 11,3%0,3 

(30,8) 

Diode 
Masse 0,3 6 

Standard: 1GL 3487 ZEG4EE 

ä fl % n| N 
S . - ] SS = B{ s W 

P 

7 Nicht angegebene Einzelheiten 
7 s8ind zweckentsprechend zu 

wählen 

!e.aau.ng“ 

Masse 0,08 

> D 

ll 
Klemmring 
Masse 0,09 6 

'hronby:l.attond:l.cka 2,5 maxz; Montagelochdurchmesser @ 6,8 + 0,1 
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VQA 23 electronic 
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electroNiIC VQA 23 

105 

UF (D 
UF (Ja =25°C) (5) 

Parameter‘ I; 

1,90 

/ Z 
Y-( Sa =25°) 
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rel. Temperaturabhängigkeit 

der Flußspannung 
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VQA 23 i eiectronic 
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VOQA 23 % 

wo 

% 7%n(t.in A{A} 
80 SIiy » 2591r 10mA 

M W 

T vAmox) 60 
o 

40 

30 

20 

10 

520 540 560 580 600 n;1'\ } 5‘10 

An 

Relativ: spektrale Emission 
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Eelechonic 
VOA 23 

Pa 
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VQA 23 electronic 
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eiecronic VQA 23 
rr 

t10ns8 S_zur Lichtstärkekennzeichn! 

Die Kennzeichnung der Lichtstärkegruppe befindet sich nur auf 

der Verpackung. 

801l die Information zur Lichtstärkegruppe auch nach der Montage 

der LED z.B. auf Leiterplatten erhalten bleiben, wird zur 

Kennzeichnung - sofern nicht direkt die Buchstaben verwendet 

werden können — nachstehende Farbeodierung auf den Leiterplatten 

empfohlen,. 

Farbcodierung 

Lichtstärke- |Grundtyp 
gruppe B o D E F G 

Farbpunkt - schwarz |grün | gelb | blau | weiß | braun 
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